输出负载的反极性保护-（LSD） 

今天要谈的东西有两个，输出负载的反极性保护，在前面已经介绍过电源的反极性保护，链接如下：
电源反接讨论 
负载，以灯为例，可以采用HSD和LSD的方式。
先谈LSD，如果我们不采取保护，就会出现下面的情况：
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实验如下：
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我们的电池的反接是全局性的，也就是说当电池反接的时候，所有的通路都是反接的，因此会造成以下的情况：
[image: image3.jpg]




但是我们的LSD并不一定会烧毁，我们需要验证：
P = Uf×（Ubat - Uf）/RL，是否会超过整个LSD的限定功率，如果超过这个功率LSD会在反接的时候烧毁。
如果没有，则会使得我们的负载在反接的时候工作，有时候这并不是一个能够接受的方案。
一般来说我们选择给LSD的电路加入二极管防反接，但是这个二极管的加入需要验证
Pdiode=I.L^U.f 必须在承受范围之内。
并且我们只能在这里加入MOV或者TVS双向嵌位的保护，使用稳压管单向嵌位是非常危险的。
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另外补充一个话题：
大多数国内的设计由于要求成本，在这个地方LSD的输出口认为是信号线，实际上负载较小的情况下，电源上的干扰一般只能能从负载上直接耦合，加上负载本身在开关的时候的时候产生的诸多的非理想的信号造成了端口的损坏，因此这个问题就很难讲清楚是以成本为优先，还是以性能优先。
如果电流较大，我们采用Mos管来保护地，具体接法如图：
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不过此成本比较高，如果LSD比较多的时候不失为一种好办法。

